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FABRICACAO E CARACTERIZACAO DE ARRANJOS LINEARES DE FOTODIODOS DE
INGAAS

Aeliton Fernando de Souza (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Newton Cesario Frateschi
(Orientador), Instituto de Fisica "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

Fotodiodos sao dispositivos semicondutores que produzem uma resposta elétrica, na forma de
corrente ou tensdo, quando expostos a luz. Neste trabalho foram fabricados arranjos lineares
de fotodiodos para aplicacdo no infravermelho proximo em torno de 1,5 um. Pode-se também
utilizar estes arranjos para medir a distribuicdo espacial da radiacdo eletromagnética.
Utilizando-se um elemento dispersivo, que cria uma separacdo espacial dependente do
comprimento de onda da emissdo, € possivel fabricar um espectrometro. Neste trabalho
apresentamos o projeto, simulacéo, fabricac@o e caracterizagdo de um arranjo linear com 14
fotodiodos de InGaAs para uma avaliagdo inicial. Apresentamos também o0s primeiros
resultados da utilizacdo destes arranjos em medidas que envolvem a distribuicdo espacial de

luz e espectroscopia.
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